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OPIS UKŁADU

UCY 74S287/U CY  7 4 S 3 8 7 /  j e s t  1 0 2 4 - b i t o w ą  p r o g r a m o w a l n ą  p a m i ę c i ą  

s t a i ą  z o r g a n i z o w a n ą  w 2 5 6  s ł ó w '4  b i t o w y c h .  J e s t  m o n o l i t y c z n y m  

b i p o l a r n y m  u k ł a d e m  s c a l o n y m  wykonanym  t e c h n o l o g i ą  TTLS,

U k ła d  z a w i e r a  d e k o d e r y  a d r e s u ,  dwa w e j ś c i a  z e z w a l a j ą c e ,  m a t r y c ę  

p a m i ę c i  o r a z  w y j ś c i e  z o t w a r t y m  k o l e k t o r e m  /UCY 7NS3-87/ l u b  t r ó j  — 

s t a n o w e  /UCY 7 U S 2 8 7 / .  N i e z a p r o g r a m o w a n a  p a m i ę ć  d a j e  na  w y j ś c i a c h  

s t a n  n i s k i .  J e d n o  l u b  o b a  w e j ś c i a  z e z w a l a j ą c e  w, s t a n i e  w y s o k i m  

p o w o d u j ą  u s t a w i e n i e  w y j ś ć  w s t a n  w y s o k i e j  i m p e d a n c j i .

W y s o k i  s t a r .  w y j ś ć  może być  e l e k t r y c z n i e  z a p r o g r a m o w a n y  d l a  o k r e 

ś l o n e g o  b i t u .  Te sam e  w e j ś c i a  a d r e s o w e  u ż y w a n e  s ą  do  o d c z y t u  

i  do  p r o g r a m o w a n i a .  C i ą g  ¿ m p u l s ó w  p r o g r a m u j ą c y c h  p r e z e n t u j e  r y s .  3,

|  Zaprogram ow any bit
N iezaprogramowany bitTestowanie

P ro g ram o w an ie

R y s . 3 . I m p u l s y  p r o g r a m u j ą c e  / d ^  w s t a n i e  n i s k i m / . ,
-  c z a s  n a r a s t a n i a ,  n i e  w i ę k s z y  n i ż  10  V/^us 

t ^  “ 1 / 2  o k r e s u j  w a r t o ś ć  p o c z ą t k o w a  o k r e s u  l ^ u s

w z r a s t a  l i n i o w o  do  w a r t o ś c i  8^,us w c z a s i e  100 ms.
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PARAMETRY DYNAMICZNE
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Na z v a O z n a c z e n i e J e d n .
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U0= 2 , 5 V

w e j ś c i aO p ó ź n i e n i e  w y j -  ,
ś c i a  w z g l ę d e m ^ 0 n s 60 ENABLE s ą
w e j ś c i a ^ a d r e - - . w s t a n i es o w e g o n i s k i m
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R y s . 4 . K s z t a ł t  obudowy t y p u  A49c 1 6 - w y p r o w a d z e n i o w e j

Wymiary, obudowy

Symbol w y m ia ru  
•

ł

w y m ia ry Kij t  
s * t o p n i e*

m i n . nom. max.

A -
*

5 , 1  ’ -

A1 0 , 5 1 - - -

b 0 , 3 8 ■- 0 , 5 9 -
*c 0 , 2  0 - 0 , 3 6 ' -

D - 2 0 , 3 6 7
e - 2 , 5 4 mm * -

é l - 7 , 6 2 am r

' L 2 , 5 4 - 4 , 5 0 -

. ME - - 8 , 3 0 -
0 — ** -  - O fl  5
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